




























专利名称(译) 用于具有高孔径比的液晶显示器的像素电极结构

公开(公告)号 US20030227591A1 公开(公告)日 2003-12-11

申请号 US10/351792 申请日 2003-01-27

[标]申请(专利权)人(译) 刘湘LUNG
吴照HO

申请(专利权)人(译) 刘湘肺
吴HSU-HO

当前申请(专利权)人(译) 刘湘肺
吴HSU-HO

[标]发明人 LIU HSIANG LUNG
WU HSU HO

发明人 LIU, HSIANG-LUNG
WU, HSU-HO

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/1362 G02F1/136

CPC分类号 G02F1/133512 G02F1/134336 G02F1/136209 G02F2201/40 G02F1/1396 G02F2201/122 G02F2201
/123 G02F1/136286

优先权 091112394 2002-06-07 TW

其他公开文献 US6771345

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

用于具有高孔径比的液晶显示器的像素电极结构增加了孔径比并消除了
Mura现象。任何两个相邻的像素电极彼此断开。每个像素电极包括与第
一相邻数据线重叠以形成第一重叠部分的第一纵向外围，以及与第二相
邻数据线重叠以形成第二重叠部分的第二纵向外围。第一纵向周边和第
二纵向周边具有相同的三角波轮廓并且彼此对称。通过连接多个直角和
等边三角形形成三角波轮廓。
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